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64 Schaltfeld fiir eine gasisolierte Schaltanlage.

@ Um bei einem Schaltfeld, fiur das die liegende Anord-
nung der Leistungsschalter (1) charakteristisch ist, die
Bautiefe zu verkirzen und damit die Wartungsfreundlich-
keit zu verbessern, wird zundchst davon ausgegangen,
dass der Schalterantrieb (2) fiir den Leistungsschalter die-
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sem axial auf der Bedienseite zugeordnet ist. Uber der be- ;44 6
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wegbaren Kontaktseite jedes Leistungsschalters ist eine %
vertikal verlaufende Strombahn (8) angeordnet, die zu hin- h
tereinander angeordneten Anschlissen von zwei dreipha- 751
sig gekapselten Sammelschienen (9, 11) fuhrt. Die beiden s
Sammelschienen sind einseitig zu der vertikalen Strom- 8

bahn der Bedienseite abgewandt angeordnet. In das zuge- 14 A g 4
hérige Kapselungsgehause ist jeweils ein Drei-Stel-

lungs-Schalter (13, 15) integriert, dessen Antrieb oberhalb - A3 - %:n 5
der Antriebseinheit fur den Leistungsschalter und damit d =

frontal zugénglich angeordnet ist.
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Beschreibung

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Energie-
verteilung und ist bei der Ausgestaltung des Aufbau-
es eines Schaltfeldes fur eine gasisolierte Schaltan-
lage anzuwenden, bei dem liegend angeordnete
Leistungsschalter einphasig gekapselt sind und bei
dem Uber der bewegbaren Kontaktseite jedes Leis-
tungsschalters eine vertikal verlaufende Strombahn
angeordnet ist und diese Strombahn mit hintereinan-
der angeordneten Anschliissen zu zwei dreiphasig
gekapselten, einseitig zur Strombahn angeordneten
Sammelschienen versehen ist.

Beim Aufbau gasisolierter Schaltanlagen bieten
die Méglichkeiten der ein- oder dreiphasigen Kapse-
lung einzelner oder aller Anlagenteile und die bau-
steinartige Ausgestaltung der Anlagenteile vielfaltige
Mdglichkeiten fir den raumlichen Aufbau eines
Schaltfeldes. Neben einem moglichst geringen Platz-
bedarf fur die Schaltanlage wird dabei auch auf eine
for Wartungszwecke gute Zuganglichkeit zu be-
stimmten Anlagenteilen, insbesondere den Schalter-
antrieben, geachtet. So hat man z.B. bei einem kom-
plett dreiphasig gekapselten Schaltfeld, das eine ge-
ringe Tiefe, aber eine grosse Hohe aufweisen kann,
vorgesehen, den Leistungsschalter vertikal Gber ei-
nem Antrieb anzuordnen und die Doppelsammel-
schiene an der Frontseite des Leistungsschalters
oberhalb der Bedieneinheiten anzuordnen (DE
3732 454 C2).

Bei einem anderen bekannten, einphasig gekap-
selten Schaltfeld einer gasisolierten Schaltanlage
sind die Leistungsschalter liegend angeordnet, wobei
der gemeinsame Antrieb den Leistungsschaltern axi-
al zugeordnet und mit allem Zubehdr frontseitig an-
geordnet ist. Uber der fest stehenden Kontakiseite
jedes Leistungsschalters ist eine erste vertikal ver-
laufende Strombahn far den Stromwandler und einen
kombinierten Trenn-/Erder-Baustein angeordnet, die
mittels einer zweifachen 90°-Umlenkung in einen pa-
rallelen Stromabgang (ibergeht. Uber der bewegba-
ren Kontakiseite dieses Leistungsschalters ist eine
zweite, ebenfalls vertikal verlaufende Strombahn mit
zwei hintereinander angeordneten Anschlissen ver-
sehen, die zu zwei dreiphasig gekapselten, einseitig
zur zweiten Strombahn angeordneten Sammelschie-
nen filhren. Am Ubergang von jeder zweiten Strom-
bahn zu den Sammelschienen befindet sich jeweils
ein Kapselungsbaustein mit einem Trennschalter; je-
der zweiten Strombahn ist weiterhin ein Erdungs-
schalter zugeordnet (Zeitschrift etz, 1994, Heft 1,
Seiten 18 bis 23).

Um den Raumbedarf von Schaltfeldern gasisolier-
ter Schaltanlagen zu reduzieren, ist es weiterhin be-
kannt, Trenn- und Erdungsschalter zu einer gemein-
samen Schalteinheit zu kombinieren und diese
Schalteinheit am Ubergang vom Leistungsschalter
zur Sammelschiene in ein Gehauseteil der Sammel-
schiene zu integrieren (Zeitschrift etz, 1988, Heft 9,
Seiten 404 bis 409; Prospekt «Gekapselte SFg-iso-
lierte Hochspannungsanlage 72,5 bis 145 kV, Typ B
312» der Fa. Sprecher Energie KG, Druck-Nr.
4.88/52/5; Prospekt «Smart GIS-EXK-01» der Fa.
ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, Druck-Nr.
DEACE 101 697 E).
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Ausgehend von einem Schaltfeld, fir das gemass
den Merkmalen des Oberbegriffes des Patentanspru-
ches die liegende Anordnung der Leistungsschalter
typisch ist (etz 1994, Heft 1, Seite 19, Bild 1) liegt
der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, die Bautiefe,
die in der Praxis bei etwa 3,4 m liegt, zu verklrzen
und dabei die Wartungsfreundlichkeit zu verbessern.

Zur Losung dieser Aufgabe ist gemass der Erfin-
dung vorgesehen, dass die Sammelschienen ober-
halb der liegenden Leistungsschalter den Strom-
wandlemn zugewandt angeordnet und jeweils in den
als Drei-Stellungs-Schalter ausgebildeten Kapse-
lungs-Baustein integriert sind und dass die Antriebe
dieser Drei-Stellungs-Schalter oberhalb der Antriebs-
einheit fir die Leistungsschalter angeordnet sind.

Bei einer derartigen Ausgestaltung des Schaltfel-
des im Bereich der Doppelsammelschiene und der
zugehorigen Strombahn erhdlt man einerseits eine
wesentlich geringere Bautiefe durch Integration von
Sammelschienen und Drei-Stellungs-Schaltern und
zugleich eine wartungsfreundliche Anordnung der An-
triecbe der Drei-Stellungs-Schalter auf der Frontseite
des Schaltfeldes. Die Antriebskopfe mit dem Schalt-
system und dem Erderkontakt der beiden Drei-Stel-
lungs-Schalter kdnnen nach Lésen der Flanschver-
schraubung vom zugehorigen Kapselungsbaustein
gelost und separat gewartet werden. Der frei werden-
de Flansch gestattet eine ausreichend grosse War-
tungsoéffnung auch fir die Sammelschienen-Kupp-
lung. — Die mit der neuen Ausgestaltung verbundene
Verkirzung der Bautiefe liegt bei etwa 60 cm.

Ein Ausfiihrungsbeispiel des neuen Schaltfeldes
ist in Anlehnung an Bild 1 in «etz», 1994, Seite 19,
dargestellt.

Die einzige Figur zeigt ein Schaltfeld fur eine gas-
isolierte Schaltanlage.

Die Figur zeigt einen liegend angeordneten Leis-
tungsschalter 1, dem axial auf der Bedienseite_ die
Antriebs- und Zubehoreinheit 2 zugeordnet ist. Uber
der fest stehenden Kontaktseite des Leistungsschal-
ters ist eine erste, vertikal verlaufende Strombahn 4
angeordnet, der ein Stromwandler 5 und hinter ei-
nem Schottisolator ein kabelseitiger Drei-Stel-
lungs-Schalter 6 zugeordnet sind. Im Anschluss an
eine zweifache 90°-Umlenkung ist parallel zur Strom-
bahn 4 der Kabelabgang 7 angeordnet, dem ein
nicht ndher bezeichneter Spannungswandler und ein
Erder zugeordnet sein kann.

Der beweglichen Kontaktseite des Leistungsschal-
ters 1 ist eine zweite, ebenfalls vertikal verlaufende
Strombahn 8 zugeordnet, die zu zwei hintereinander
angeordneten Sammelschienen 9 und 11 fuhnt, die
jeweils in einem Kapselungsgehause 10 bzw. 12 an-
geordnet sind. In die Kapselungsgehéuse 10 und 12
ist jeweils ein Drei-Stellungs-Schalter 13 bzw. 15 in-
tegriert, dem jeweils eine Antriebseinrichtung 14
bzw. 16 zugeordnet ist. Die Sammelschienen 9 und
11 sind dabei einseitig zur Strombahn 8 und dabei
dem Stromwandler 5 zugewandt angeordnet. Dem-
entsprechend sind die Schalterantriebe 14 und 16
oberhalb der Antriebs- und Zubehdreinheit 2 der Be-
dienseite des Schaltfeldes zugewandt.

Die Drei-Stellungs-Schalter 13 und 15 kénnen als
eigentliches Schaltorgan einen axial verschiebbaren
Kontaktstift aufweisen, wie es im Prinzip aus der DE
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2414 200 A, der DE 8220 782 U, der DE 3105 133
A oder der GB 548 306 A bekannt ist und beispiels-
weise in dem eingangs erwéhnten Prospekt «Smart
GIS-EXK 01» angewendet ist.

Patentanspruch

1. Schaltfeld fur eine gasisolierte Schaltanlage, be-
stehend aus einphasig gekapselten, liegend angeord-
neten Leistungsschaltern mit einem gemeinsamen, 10
axial zugeordneten Schalterantrieb, aus einer ber
der fest stehenden Kontaktseite jedes Leistungsschal-
ters vertikal angeordneten ersten Strombahn fir ei-
nen Stromwandler und einem parallel dazu verlaufen-
den Stromabgang und aus einer Uber der bewegba- 15
ren Kontakiseite jedes Leistungsschalters vertikal
angeordneten zweiten Strombahn mit zwei hinterein-
ander angeordneten Anschlissen zu zwei dreiphasig
gekapselten, einseitig zur zweiten Strombahn ange-
ordneten Sammelschienen, wobei am Ubergang von 20
jeder zweiten Strombahn zu den Sammelschienen je-
weils ein Kapselungsbaustein mit einem Trennschal-
ter angeordnet und jeder zweiten Strombahn ein Er-
dungsschalter zugeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sammelschienen (9, 11) oberhalb der 25
liegenden Leistungsschalter (1) den Stromwandlern
(5) zugewandt angeordnet und jeweils in den als
Drei-Stellungs-Schalter (13, 15) ausgebildeten Kapse-
lungs-Baustein integriert sind und dass die Antriebe
(14, 16) dieser Drei-Stellungs-Schalter (13, 15) ober- 30
halb der Antriebseinheit (2) fiir die Leistungsschalter
(1) angeordnet sind.
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